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Sintesis de Sn0O, en morfologia 3DOM

RESUMEN

Se obtuvo PMMA por medio de polimerizacion por emulsion. Se , . | Relacion

preparan disperSioneS de PMMA con soluciones de SnCl4-5H20 a sup?eﬁ?cial Dlame(tr:?nl)DMMA I;ijrrgztg%i: chlei;drlndeatie Sn O Cl % Otros (Al, Si, # atomosSn #3tomos O gj;(;;nrr?z 32
diferentes concentraciones. Las dispersiones formuladas, se RECUBRIMIENTOS  (m2/g) 3DOM (nm) (%) % % % C,S,Na, Mg) (base 100 gr) (base 100 gr) Sn
depositaron sobre portaobjetos formando recubrimientos. Se P1 TSIMST T450 . 273+25 . . 80.6 18.3 0.6 0.4 0.7 1.1 1.7
secaron y se sometieron a tratamiento térmico, obteniendo P1 TS1M90 T450 . . . 81.2 17.6 0.6 0.4 0.7 1.1 1.6
finalmente la morfologia 3DOM de SnO2. Se caracterizo por MEB, P1 TS1IM120 T450 - . - 81.2 17.8 0.5 0.4 0.7 1.1 1.6
MET, EDS, DRX, BET vy FTIR. P1 TSC30T T450 - 238+22 13 75.4 20.2 0.1 3.9 0.6 1.3 2
P1 TSCAmT T450 . . . 66.4 24.8 0.5 8.3 0.6 1.6 2.8
140 P1 TSR2CT T450 . . . . . . . . . .
128:; a) 494159 nm P1 TSO.5M T400 . . . 78.7 20.6 0.7 0 0.7 1.3 1.9
1003 P2 TSO.5ML T400 : 494+59 : : 73.8 22.7 0.6 2.9 0.6 1.4 2.3
g ;g / P2 TSO.5MSL T400 81 312+35 37 74 22.5 0.5 3 0.6 1.4 2.3
é 28:: \ P2 TS0.5M T400 . . . 86.3 11.7 2 0 0.7 0.7 1
S 407 Y P3 TS0.5M T400 : 120+15 91+13 24 : : : : : : :
fg 7 N P4 TSO.5M T400 87 252+19 212+34 16 75.8 23.5 0.8 0 0.6 1.5 2.3
300 400 500 600 700 P5 TS1.5M T500 . 360+14 . . . . . . . . .
Diametro de esfera (nm) P6 TS1.5M T500 _ 415+20 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fig. 1. a) Histograma del diadmetro de la sintesis 2, b)
micrografia MEB de PMMA
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O 50 100 TS0 200 200 390 S0 400 450 S8D S50 BR0 650 vBy 70 800 Fig. 5. Micrografias del recubrimiento P2 TSO.5M T400-0.1. a) micrografia Fig. 6. a) Micrografia por MET del
Temperatura (°C) por microscopia dptica, b) micrografia por MEB. recul?rlm/en.to 'D.l, TSC30 T500, b)
_ S Patron de difraccion (SAED).
Fig. 2. Andlisis téermicos (TGA) del PMMA y
recubrimientos.
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, , Figura 4. Eliminacion del Fig. 7. a) DRX, b) BET, c) FTIR de los recubrimientos antes y después del tratamiento térmico.
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polimerizacion por emulsion [¢]. 3DOM de SnO, [1].
CONCLUSIONES
1. Un tratamiento térmico a partir de los 400°C transforma el SnCl,-5H,0 en SnO, y elimina las microesferas de 6O_a) 69+12 nm -
PMMA, formando la morfologia 3DOM. o
2. Diametros de esfera menores incrementan el area superficial del recubrimiento. = %
5 40 % -
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P# — Numero de sintesis de PMMA
TS#M — concentracion de tetracloruro de estano pentahidratado
T# — Temperatura del Tratamiento

-# - Volumen depositado en portaobjetos. 322 b) /\7 8+1.8 nm

Diametro de particula (nm)

3DOM - 3-Dimensional Ordered Macroporous.- Morfologia que forma macroporos interconectados [3], 24
incrementando el area superficial [4-8]. ESE
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